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Цель работы:  выяснить  влияние магнитного поля на рост кристаллов и  на их физические свойства. 

Задачи: 
· Изучить основные свойства  магнитного поля.

· Освоить методику выращивания кристаллических тел - методом постепенного  удаления воды (испарение) из насыщенного раствора.
· провести наблюдения за возникающими при выращивании кристаллов физическими явлениями под действием  влияния на них магнитного поля.
· Сделать выводы.
Методы работы:
Исследовательский, экспериментальный.

Актуальность: 
 Развитие науки и техники приве​ло к тому, что многие редко встречающиеся в природе кристаллы ста​ли необходимыми для изготовления деталей приборов, машин, для выпол​нения научных исследований. Потребность во многих кристаллах воз​росла настолько, что удовлетворить ее за счет расширения масштабов выработки старых и поисков новых природных месторождений оказа​лось невозможным. Возникла зада​ча разработки технологии искусст​венного изготовления крис​таллов, а так же выявления условий позволяющих выращивать кристаллы с необходимыми физическими свойствами.
Гипотеза:  Под воздействием магнитного поля ускоряется, процесс роста кристаллов с улучшением их физических свойств.

Выводы:
  Проведенная исследовательская работа показала,  что процесс  роста кристалла  и его физические свойства  очень чувствителен к воздействию магнитного поля. Под воздействием магнитного поля не только ускоряется процесс роста кристаллов, но и улучшаются его физические свойства.

